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YHETOLO PARA LA NODUNT LU La wLuef2THUDOSY
La presense invencidn se reflere a electroldes de_tdntalo
o niobic pare capacitores electrolfticos. Tal electrodo gue se
forme por oxldccidn electrolitica, pucde ser usado comd anvio en
un cai@citor electrolftico junto con un cétodo gue consists de
5 un rietal que no es corrofdo por el electrolito, por ejemplo plg.
ta o nigucl, “omo alternetiva, un per de tales vlectrodos puede
ger usedo para producir un capacitor electrolibtico Lipoler.
A fin Je producir un electrodo nue tiene un &rsa superijd
cizl grande, de modo que ul capecitor en gue es usado tlene Ung
10 capacitancla clevada, dicho electrodo es recusntemente hecho gg
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s = o qus con estos me-
tales ua proceso de mordicaeidn, gue ¢s comunaente usado en co-
pacitores que tienen electrodos de slwninio, no provee un au-
aento sudiciente on el 4rea superficial. Tomo es sabido, elec-
trodos de t4ntalo o niowio son formados medisnte compresidn,

Jsualmente, el metal pulverulento con una mezcla de un ligante
eés conpyrimido para rodear un infcleo gue preferontencute consis-
te del mismo metal. #En ane fabricoeidn en gran escala, la pro-
visidn de una capa metdlica pulverulents de espesor menor que
aprox mademente 1/g mm. 0 pdede ser asegurada satisfectoria-
mente por compresidn. Consecusntemente, cuando ¢l elsctrodo
presionado he gldo fusionado y formado, conblene laryos poros
capllares y, cuando el eglectrodo ¢s usado on un capacitor, la
resistencia del elsctrolito e ¢stos porus puede ser tal que,
cuando la Irecuencia e una tensidn aplicade ¢s aunentoda, en
la parte interna de los ndeleocs, la componeitte de resistencia
de la impedo.icie predominard sobre la componente capacitiva del
mismo ¢ir an grado tal que la contribucidn de¢ las dichaes partes
porosas a la capacitancia del capacitor disminuye constantemen-
te. wsto produce una dependencla de fracuencia elavada del ca-
peeitor, v con una capabitancia dadea por unidad de¢ volumen de
le cepa porosa, ests depeudencia de frscucncia pucde ser con-
trarre; ada neciendo los poros tan cortos que la registencia wen
los porus es reducida =z un vealor suficientemente bajo pera con-
trorrestar este Jendmeno.

Ji, por egjemplo, se utiliza téntalo en polvo, a fin de ase-
gurer que la capeclitaicia no Se vuelva esxcesivaments dependien
te de la frecuencic, con un esgepor de la capa de aproximadamen=
te 1/2 ., un tamelo de grano de menos que aproximadamente
50fu no es permisible. Jn &nodo producido con este polve por

compresidbn v que tiene uno longitud de 5 mms. despuds de 1o fu-
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sidén e aproximademensc 1.9008C en vacio ¥ foxmacién a 8 volts,
cuando es dispuesto en un tubo ratdédico de plate que tiene un did-
netro interno de 5,5 mms. cue ¢s llensdo con feido fosfdrico

25! como slectrolito, prevee wn capacltor gue tiene una capaci-
tencia de 24 uaf & 50 efs y e g2 juf & 5.000 c¢/m. Sin embatgo, si
se utiliza ta4ntalo en polvo que tiene un tamario de grano i€ apro-
ximademente l/u, con las mismas dimensiones fIsicas y tratamien-

to, se obtlenc un capacitor que tiene una capacitancia de 35/u F

a 50 ¢/s y de 27/uF a2 5.000 c/s.

De esto se sigue que =1 uso de un polvo més grueso provee
an capacitor gue es nenos dependiente de la frecusncia. La dismi-
nucién de la capescitancia en ¢l mencicnado rango de frecuencia es
solamente 3835 contra 24, con el polvo més fino. Bin emvargo cuan-
do se utilize polvo grueso, la capacitancia es menor que con el
uso de unl polvo fino tanto para 50 ¢fs como para 5.000 c/s. Ade-
més, hacer la copa efectliva de polvo jrueso requiere aproxinada-
mente B0 mgs. de tédntalo y’convel polvo fino 35 mgs. de tantalo,
de modo nue la capacitancia obtenide por unided ‘e peso lel tdn-
talo es menor cuandc ¢ use el polvo ~rueso que cuando se usa el
polvo fino,.

U1 se hiciera un capacitor gue tiene un 4noto cubierto con
una capa ¢ aproximeadamente 1/4 mms. de tédntalo en polvo que tie-
ne gn'tamaﬁo de grano 48 llp, alguns mejora podrla ssr obbenida.
De una nrweds dnica resultd que uns capa tal podria ser produci-
da por compresidn eundue ccn dilicultad. Jn capacitor provisto
con un énodo producido de esta menera y e¢n lo demds ‘e igual es-
tructura que los capgcitobes Jdescritos precedentemnente tisne uns
capacitoncia ‘le 14,6/dF a 50 ¢fs vy ae 15,5/uF & 5.000 ¢/s. Cuan-
do se compara con dil capa&citor cuyo 4nodo as hecho aplicando una

capa del mismo tdantalo en polvo pero gue sie.ne un espesor de 1/ emm
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la refuccoidn de capacitencis en el rengo de Frecuencio euntrs o0
e/s v 5.000 “g ¢/s ha disminuldo de 24 a 7. Aunnas debldo a la
disminucidbn en el espesor de la copa en la capacitancis a 50 cfs

v a 5.000 ¢/s ha dirminuflo a aproximadameite 40,0 ¥y 805 respecti-

3]

4oy Ty @
Lol

vamenta. iztos velores son d2bidos z la reduc-idn e le ca:
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3 +8ntalo en polvo de 35 qgs. e 15 égs., de modo que lo capaci-
tancia por wnife? ds puso ¢z ligeramentc mejor en le cape de 1/4
1.

dstos resultaedos llevan o reconocer Que es de importancia
proveer, un eleetrodo con una capa fusionsda porosa delgads, més
perticularmente de polvo metdlico Zinamente dividido.

Ast *temuién se ha reconocido pornue el m’todo usual de com-
presidén no puede producir résultados mejorados u 8ptimos, y conse-
cuentemeinte deberfa ser abandonado. S5e ha encontrado que las ca-
pas delgadas deseadas podrfan ser epliczdas may satisfadoriamente
en una suspensidén, Tal procedimiento, en que una capa es aplinnde
2 un ndcleo v cubsecuentemente fusionada, ya ha sido propucsto pe-
ra profucir electrodos que tienen un 4rea supcrlicial grande pare
ser usedos en capacitores slectrollticos hace mds de 20 zfios. Hin
emhargo, oen aquel tiwcmno este método no encomtrd acepiocidn en la
industria puesto nuc en aquellos dias sélemente se uviliszava aluni-
nio en- la Tebricacidén en gran zscala de capacitores cvlectroliticos,
v este metal era tratadc por métodos més simples, poarticularmente
por mordiﬁacidn. Alemés, en capacltores que tienen electrodos de
aluminio mordicados, las dificultcdes descritas precedentemente no
se presentaban o a menudo no se€ presentaban, mientras que la mor-
dicacidén no nrovee un ggrandamiento suficiente de la superficie en
el téntalo ¥ niobhio.

De acuerdo con la presente invencidén, que se basa en las con-
sideraciones y reconocimientos antes muncionados, se propone un
electrodo de téntalo o nioblo que comprende un ndcleo que es pre-
feyentemenfe hecho dgl mismo metal y es recuvierto con una capa fu-
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sionada porosa de itdntalo o nioblioc en polvo cuyo espesor es como
m&xzimo mproximadamente 1/4 mu. en tanto que el tamaiio de grano es
como méximo aproximadamente 1 /2,

De acuerdo con la invencidén, el electrodo es producido recu—
briondo un ndcleo con una cgpa de téntalo o niobio en polvo en
ana suspensidn y fusionando luego el conjanto. la capa puede ser
aplicada por immersidén del ndcleo en la suspensidén o por electro-
foresis.

i oun ¢jemplo, 3 grs, de tdntalo en polvo que tiene un tame-
iio de grano de aprox:im&lam:nte l/u son susp:ndidos en 1,156 c:m:5 de
une soluecidn dilufde de 1 gramo de poliestireno en 11,5 om® de
henceno. liedisnte esta suspensidn, un ndcleo de tdntalo es provig-
to0 con une capa de 0,1 mu de espesor que, & una longitud de la ca-
pa de 5 mms, contlene aproximadamente 5 mgs. de tdntalo. Con una
estructura que en lo denéds es totalmente similar a los capacito-
res antes descritos, se produce un capacitor gque tiene una capaci-~
tancia de 10 uF a 50 cfs y de 9,7 puF & 5.000 ¢/s. Le reduccidn de
capacitancia entre 50 ¢/s y 5.000 ¢fs, que fué reducida de 24
para un espssor de la capa de 1/2 mm a 77 para un espesor de la
capa de 1/4 mm. ha sido esi disminufda, ademés, a 3 para un espe-
sor de la capa de 0,1 mm, Ademds. la capacitancia por unidad de
pesos de téntalo, que para espesores de la capa de 1/2 mm y 1/4 mm
era aproximadamente l/uF por mg. €s auméntada & 2 /Upf por nmgz. es
decir s asproximedamente doblada.

Bsta solicitud aue corresponle a la pre-enteda en Holanda el
5 de Marzo de 1.957 bajo el nidm. 215.109, se acoge = los dveneficios %

del artfculo 51 del vigente isstatuto sobre Propiedad Industrial.
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Los puntos de¢ invenclidn propia y n&eva que se presentan pe-
ra que sean objeto de esta Patente de Invencidn en usspefia, por
Velilr d atios, son los sigulentes:

18,- li¢todo para le jroduccién de electrodos de suparficie
grandie ﬁecha de tédntalo o niobio para ser usado en un capacitor
electrolitico, caracterizado por el hecho de que comprende un nd-
cleo sdlido hecho preferentemente del mismo metal, que es recu-
bierto con una capa fusionada poross de tdntalo o niobio en pol-
vo que tiene un espesor de como médximo aproximadamente 1/4 mm.

22,~ li%todo de acuerdo con la reivindicacidén 1, con la par-
ticulargiad de gae la cépa consiste de polvo metédlico fusionado
gue tiene un tamaiio de grano de como méximo aproxiuadament e l/d.

53%,- H&todo de acuerdo con la reivindicacidn 1 o 2, con
la particularidad de gue l& cape de polvo es aplicada al ndcleo
en una suspensioén y laego es fusionada,

49,~ Hétodo para lz produccidén de sléctrodos.

Tal y como se ha descrito en la emoria gue antecede y con
los Jines gue se han @specliictdo.

asta iemoria consta de seis hojes escritas & mfquina por

ana sola de sus caras, 19 MAY. 1358

Medrid
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